
Beschre ibung Type Menge Art.Nr.

TT-Lautsprecher Vi fa  PLW 18 340/8 2 St. 22518015
TMT-Lautsprecher Vi fa  PLW 18 225/8 1 St. 22518012
HT-Lautsprecher Vi fa  XT300V/4 oder  XT300K/4 1 St. 22102663
Ref lexrohr BRT 68 D=65 mm L=160 mm 1 St. 51217220
Anschluß Term.  AT 122/96 2 St.
Dämpfungsmat . Polyesterwat te (40mm dick) 1.400 m² 52150100

Innenverkabelung Litze 2 x 2.5 (mind.) 2,5 m
Schrauben Holzschr.  L ins.Kopf 4x20 40 54134420
Holz 21 mm Birke Mul t ip lex gem. Zeichnung

Stückl iste (Menge für eine Box)

Bautei l Type (Beschreibung) Art.Nr.
L1 4.70 mH Kernspule,  R~0.35 ohm
L2 22.0 mH St i f tkernspule,  0.60 mm Draht ,  R~4.30 ohm
L3 3.30 mH Rol lenkernspule,  1.00 mm Draht ,  R~0.40 ohm
L4 1.20 mH Luf tspule,  1.0 mm Draht ,  R~0.35 ohm
L6 0.27 mH Luf tspule,  0.71 mm Draht ,  R~0.30 ohm
C1 100.0 µF Elko rauh,  100Vdc
C3 270.0 µF Elko rauh,  100Vdc
C5 100,0 µF Elko glat t ,  35Vac
C6 10.0 µF MKT Kondensator ,  100Vdc,  ax ia l
C8 8.2 µF MKT Kondensator ,  100 Vdc,  radia l
C11 6.80 µF MKP Kondensator ,  400 Vdc,  ax ia l
C12 Drahtbrücke
R1 1.00 ohm Drahtwiderstand,  5 Watt
R4 1.00 ohm Drahtwiderstand,  5 Watt
R5 1.50 ohm Metal lox idschichtwiderstand,  8 Watt
R6 22.0 ohm Drahtwiderstand,  5 Watt
R7 33.0 ohm Drahtwiderstand,  5 Watt
R9 0.68 ohm Drahtwiderstand,  5 Watt
R11 2.20 ohm Metal lox idschichtwiderstand,  4 Watt

Impedanzentzerrung (opt ional ,  für  Betr ieb an Röhrenendstufe)
Leiterplatte LP RLC/1;  Abm.  82 mm x 90 mm
R k 6.80 ohm Drahtwiderstand,  10 Watt
Lk 0.39 mH Luf tspule,  0.71 mm Draht ,  R~0.35 ohm
C k 33.0 µF Elko rauh,  100 Vdc

Stückl iste Frequenzweiche (Menge für eine Box)

         Stromlaufplan

Beschreibung
-3-Weg Baßref lex-Standlautsprecher mi t  18 cm
Doppelbaßbestückung, 18 cm Tief-Mit te l tonlaut-
sprecher und 25 mm Ringstrahler
-entkoppel te Gehäuse für  TT-Bereich und MHT-
Bereich

Einsatzbereiche
-präzise und druckvol l  im Baß
-hohe Dynamikreserven,  auch für  größere Räume
geeignet
-sehr gute Auf lösung im Mit te l tonbereich durch 18
cm Treiber mit  sehr le ichter,  aufwändig
beschichteter  Papiermembran

Technische Daten
Nennimpedanz: 4  Ohm
Nennbelastbarkei t : 160 Wat t
Musikbelastbarkei t : 250 Wat t
Übert ragungsbereich: 30 Hz -  50000 Hz
Kennschal ldruck: 88 dB (1W;1m)
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1 -  Schal ldruckfrequenzgang

Mikrofondistanz: 1 m auf  Achse
Meßsys tem: Audiomat ica Cl io
Art: MLS Messung
Unterste korrekt  gemessene
Frequenz: 150 Hz

(Zeit fenster 7 ms)

2-  Impedanzfrequenzgang

Konstants t rommessung
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oberer Gehäuseteil
Material: 21 mm Birke Multiplex
Bez. Abm. /mm Menge
Sei tenwand 368 x 300
    2
Schal lwand 368 x 188
    1
Rückwand 326 x 188     1
Decke l 279 x 188     1
Boden 279 x 188     1
Tei l  A 188 x 60     1
Tei l  B 188 x 141     1
Verstei fung C 188 x 50     1

unterer Gehäuseteil
Material: 21 mm Birke Multiplex
Bez. Abm. /mm M e nge
Sei tenwand 826 x 300
    2
Schal lwand 826 x 188
    1
Rückwand 784 x 188     1
Decke l 279 x 188     1
Boden 279 x 188     1
Verstei fung D 188 x 100     4

Ausbrüche
Ausbruch für D . /mm
Tieftöner 146,00
Hochtöner 78,00

Einfräsun gen
Fräsung für D . /mm
Tiefe /mm
Tieftöner 180,80     6,00
Hochtöner 104,50     5,50

Bemerkun gen zum Aufbau
Das Gehäuse wird locker mit  Polyesterv l ies
gefül l t .  Im Bereich der Ref lexrohrenden wird
kein Dämpfungsmater ia l  p laziert .

Die Frequenzweichen werden der
e infacheren Montage wegen auf
Trägerplat ten geschraubt,  die dann auf die
Gehäusewände geklebt  werden.  Bei  e inem
Defekt  s ind d ie Weichen noch demont ierbar.

Gehäuse (Menge für eine Box)
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Anschlußplan oberer Gehäusetei l

Anschlußplan unterer Gehäusetei l


